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(54) СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ СВЕТОДИОДОВ

(57) Формула полезной модели
1. Стенд для исследования параметров сигналов светодиодов, характеризующийся

тем, что он включает фотодетектор, размещенный в светоизолированном боксе,
светодиод с драйвером (плата светодиода), помещенный в светозащищенный чехол в
механическом разъеме с возможностью оперативно менять экземпляры светодиодов,
световод, закрепленный в стенке бокса, один конец которого оптически связан с
фотодетектором внутри бокса, а другой - оптически связан со светодиодом и соединен
механическимразъемом с цоколем светодиода, управляемый высоковольтный источник
напряжения фотодетектора, низковольтный источник питания программируемого
контролера, цифровой осциллоскоп для записи сигналов фотодетектора,
программируемый контроллер, управляемый компьютером, причемпрограммируемый
контроллер выполнен с возможностью подачи низковольтного питания на драйвер
светодиода, управления высоковольтным источником напряжения, драйвером
светодиода и осциллоскопом.

2. Стенд для исследования параметров сигналов светодиодов по п. 1, отличающийся
тем, что в качестве фотодетектора использован быстрыйфотоэлектронный умножитель
с временем нарастания импульса менее 3 нс.

3. Стенд для исследования параметров сигналов светодиодов по п. 1, отличающийся
тем, что в качестве световода использовано оптоволокно с характеристиками,
согласованными с характеристиками светодиода и обеспечивающими наилучшее
пропускание оптического излучения светодиода.
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